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DS3-LV

El microinversor dual mas
potente

-
).‘ APsystems

DS3-LV Conecta mdédulos de hasta 670 W+

MICROINVERTER Potencia de salida continua maxima 90O0VA
2 canales de entrada con MPPT’s independientes

Control de potencia reactiva

Maxima confiabilidad, Tipo 6

Relevador de proteccion de seguir
Comunicacion ZigBee Encriptadadad integrado

Caracteristicas del producto

El convertidor dual de tercera generacion de APsystems se beneficia de la nueva arquitectura. Con 2 MPPT
independientes, elevada corriente de entrada y potencia de salida, los productos de la DS3-LV se adaptan a los
modulos de alta potencia actuales.

Su disefio innovador y compacto hace que el producto sea mas ligero a la vez que maximiza la produccién de energia.
Los componentes estdn encapsulados con silicona para reducir la tension en los componentes electrénicos, facilitar la
disipacion térmica, mejorar las propiedades de impermeabilidad y garantizar la maxima fiabilidad del sistema a través de
rigurosos métodos de prueba, incluidas las pruebas de vida util acelerada. El acceso a la energia 24 horas al dia, 7 dias a la
semana, a través de aplicaciones o de un portal web, facilita el diagndstico y el mantenimiento a distancia.

La nueva DS3-LV es interactiva con las redes eléctricas a través de una funciéon denominada RPC (control de potencia
reactiva) para gestionar mejor los picos de potencia fotovoltaica en la red. Con un excelente rendimiento y alta eficiencia
de conversidn, una integracion Unica con menos componentes, los APsystems DS3--LV son un cambio de juego para la
fotovoltaica residencial y comercial.
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Ficha técnica | Micro inversor DS3-LV

Modelo DS3-LV
Region LATAM

Datos de entrada (DC)

Voltaje de seguimiento de potencia maxima 27V-45V
Voltaje de entrada maximo 60V

Datos de salida (AC)

Voltaje de salida nominal/Rango® 120V/105-132V

Corfientede salidanominal 75A
Frecuencia nominal de salida/Rango® 60Hz/59.3Hz-60.5Hz

Aluste del factor de potencia fio 000
Distorsion Armonica Total <3%

‘Unidades méximas para ramas de I0AWG® 4
Unidades maximas para ramas de 12AWG® 3

Eficiencia

Eficenciamaxima esr%
Eficiencia nominal MPPT 99.5%

Datos mecanicos

Rango de temperatura de almacenamiento - 40 °C to + 85 °C (-40°F al +185°F)
Peso 4.3kg (9.5 libras)
Enfriamiento Conveccién natural: sin ventiladores
Caracteristicas
Disefo de aislamiento Transformadores de alta frecuencia, aislados galvanicamente
Garantia® 10 afos de serie
Certificaciones
(1) El rango de voltaje / frecuencia nominal puede extenderse mas allé del nominal si asi lo © Todos los derechos reservados Las especificaciones estan sujetas a
requiere la empresa de servicios publicos. cambios sin prévio aviso; asegurese de estar utilizando la actualizacién

(2) Los limites pueden variar. Consulte los requisitos locales para definir la cantidad de micro
inversores por ramal en su drea.

(3) El micro inversor podria entrar en un modo de menor potencia en caso de no estar ventilado
adecuadamente y sin una disipacion adecuada de calor.

(4) Se recomienda no instalar mas de 80 micro inversores en una sola ECU para una
comunicacion estable.

(5) Para beneficiarse de la garantia, los microinversores APsystems deben ser supervisados a
través del portal EMA.Consulte nuestras condiciones generales de garantia disponibles latam.
APsystems.com.

mas reciente que se encuentra en latam.APsystems.com

APsystems en México:

Av. Lazaro Cardenas #3422 int 604, Col. Chapalita.
Zapopan, Jalisco. C.P. 45040. México
info.latam@apsystems.com



